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Реферат:
1. У дисертації представлені результати досліджень лазерно-стимульованих масопереносу та структурних
перетворень приповерхневих шарів кристалів в твердій фазі при дії наносекундних імпульсів. Показано, що
аномальний транспорт атомів домішки в широкому класі напівпровідників (InSb, Si, CdTe, CdZnTe, SiC)
обумовлений ефектом лазерного термоудару внаслідок впливу сильних градієнтів температури та тиску.
Встановлено, що напрямок міграції домішки визначається співвідношенням ковалентних радіусів атомів
домішки та основної речовини. Запропоновано нову концепцію, визначено механізми лазерно-
стимульованої плазмонної нано-фрагментації тонких металевих шарів.

2. The thesis presents the results of studies of laser-stimulated mass transfer and structural changes of the surface
layers of crystals in the solid phase under the action of nanosecond pulses. It is shown that anomalous transport of
impurity atoms in wide class of semiconductors (InSb, Si, CdTe, CdZnTe, SiC) is caused by the effect of laser



thermal shock as a result of strong gradients of temperature and pressure. It was established that the direction of
migration of impurities is determined by the ratio of covalent radii of impurity atoms and the base material. A new
concept is proposed, and the mechanisms are determined of laser-induced plasmon nano-fragmentation of thin
metal layers.
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